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伪平面空穴导体：HN-D

空穴传输

优势

晶体中由一维排列的分子构成的顶部π-堆积结构

非晶薄膜中的各向异性迁移率

非晶薄膜在垂直于器件层的方向上显示出高的载流子迁移率

应用
载流子迁移率各向异性

晶体 非晶薄膜

（通过TRMC方法）

这些产品在与京都大学化学研究所的Atsushi Wakamiya教授合作下实现了商业化。


